LAUDATIO
cu prilejul conferirii titlului
de DOCTOR HONORIS CAUSA
Dlui academician, prof. univ. lon TIGHINEANU, prim-
vicepresedinte al Academiei de Stiinte a Republicii Moldova
2014
Mult stimate dle Presedinte al Senatului,
Mult stimati membri ai Senatului,
Distinsa asistenta,

Ma vad deosebit de onorat ca, in cadrul acestei sedinte festive a
Senatului universitar, mi s-a incredintat sa dau citare textului
Laudatio cu prilejul conferiri onorificului titlu de Doctor Honoris
Causa al Universititii de Stat “Alecu Russo” din Bilti Domnului
academician, prof. univ. fon TIGHINEANU, prim-vicepresedinte al
ASM.

Permiteti-mi sa fac o scurta trecere in revista a celor mai
importante momente din viata si activitatea Domniei Sale. Domnul
academician, prof.univ. lon TIGHINEANU, prim-vicepresedinte al
ASM, s-a nascut in data de 22 martie 1955, s. Sofia, r. Drochia,
Republica Moldova.

Daca ar fi sa punem in evidenta titlurile si functiile pe care le
detine, apoi, printre cele mai importante ar putea fi mentionate
urmatoarele: academician, profesor universitar, doctor habilitat in
stiinte fizico-matematice, ¥ Om emerit, prim-vicepresedinte al
Academiei de Stiinte a Moldoveli, director al Centrului National de

Studiu si Testare a Materialelor din cadrul UTM, (specialitatea



»Nanotehnologii”’), academician coordonator al Sectiei de Stiinte
Ingineresti si Tehnologice, etc.

Toate acestea nu ar putut fi obtinute, daca nu primea o
educatie aleasia de la parintii dl Mihail si dna Ana Tighineanu,
precum si de la scoala din satul natal Sofia, care au reusit sa-i
aprinda lumina cartii si a stiintei, l-au invatat omenia si
cumsecadenia.

Dupa absolvirea cu brio a scolii in 1972 este inscris ca student
la Universitatea Tehnica a Moldovei, unde studiaza pana in 1974 |
dupa care este transferat, in urma concursului organizat de
academicianul Ghenadii Basov, laureat al Premiului Nobel, Ia
Institutul de Fizica si Inginerie din Moscova pe care il absolveste cu
mentiune in 1978,

Mintea odata bine pornita spre noi cunostinte il impune sa ia
cu asalt doctorantura, si imediat dupa facultate devine doctorand la
Institutul de Fizica ,,Lebedev” al Academiei de Stiinte a URSS.
Publica o serie de lucrari stiintifice in colaborare cu academicianul
Alexandr Prohorov, Laureat al Premiului Nobel, academicianul
Sergiu Radautanu, profesorul Anatol Georgobiani si alti savanti de
talie mondiald. In 1982 sustine teza de doctor in stiinte fizico-
matematice in cadrul sedintei Consiliului stiintific de pe langa
institutul nominalizat.

Ulterior, este angajat la Institutul de fizica aplicata al ASM in
functie de colaborator stiintific superior si la Universitatea Tehnica

a Moldovei in functie de conferentiar universitar.



Munca de cercetare si rezultatele obtinute bine inchegate intr-o
lucrare integrala i-au permis sa sustina cu succes teza de doctor
habilitat in stiinte fizico-matematice la Institutul de Fizica Aplicata
al ASM in anul 1990. Pentru activitatea didactica fructuoasa,
conducerea reusita a tezelor de doctor si elaborarea a numeroaselor
materiale stiintifice si didactice i se confera 1in anul 1993 titlul
stiintifico-didactic de profesor universitar. intrunind cu brio
conditiile necesare, in anul 2007 este ales membru corespondent. in
continuare activeaza in functia de vicepresedinte al ASM, in anul
2012 fiind ales academician, iar in martie 2013 este ales prim-
vicepresedinte al ASM de catre Asambleea Academiei de Stiinte a
Moldovei.

Interesele stiintifice ale dlui prof. Ion Tighineanu cuprind
nanotehnologiile, micro- si  nanostructurarea  compusilor
semiconductori, elaborari de metamateriale, cristale fotonice,
nanocompoziti si dispozitive electronice si fotonice in baza lor. D-lui a
dezvoltat o directie noua in domeniu — nanotehnologiile nelitografice in
baza tratarii materialelor cu ioni si crearii conditiilor de auto-
organizare. Cercetarile ce s-au bazat pe acest concept au permis de a
elabora metode noi de nanostructurare spatiala a materialelor
semiconductoare, in particular metoda litografiei sarcinii de suprafata,
realizata prin inducerea cu ajutorul razei focalizate de ioni la energii
mici a unei sarcini negative la suprafata semiconductorului care il
protejeaza de corodare electrochimica (Applied Physics Letters, Vol.

86, 174102, 2005). Pe parcursul ultimilor ani, echipa de cercetatori



condusa de academicianul Ion Tighineanu a propus si realizat

urmatoarele metode nano-tehnologice bazate pe conceptii noi:

a

Metoda crearii retelelor ordonate de nanotuburi din dioxid de
titan cu diametrul intern dirijat (Brevet de inventie nr. 4063).
Tehnologia a fost apreciata de site-ul NanoTechWeb.org din
Marea Britanie (vezi

http://nanotechweb.org/cws/article/tech/42313), precum si de

site-ul  MaterialsViews.com din  Germania (  vezi

http://www.materialsviews.com/more-less-hollow-always-nano-

titania-templates/);

Metoda formarii retelelor ordonate de nanotuburi metalice
incorporate in matrice de semiconductor. Tehnologia a fost
apreciata de site-ul NanoTechWeb.org din Marea Britanie

(vezi http://nanotechweb.org/cws/article/tech/34704 );

Metoda vizualizarii directe a nanoarhitecturii spatiale a
dislocatiilor intr-un corp solid, care a fost apreciata de site-ul
NanoTechWeb.org din UK, (vezi
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/44967 );

Metoda intensificarii rezistentei la radiatii a compusilor
semiconductori prin nanostructurare, care a fost apreciata de
site-ul NanoTechWeb.org din Marea Britanie (vezi
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/49261);

Metoda de formare a membranelor ultra-subtiri de GaN
suspendate pe nanocoloane de GaN, create in mod dirijat in

acelasi proces tehnologic. Tehnologia a fost apreciata de site-ul


http://nanotechweb.org/cws/article/tech/42313
http://www.materialsviews.com/more-less-hollow-always-nano-titania-templates/
http://www.materialsviews.com/more-less-hollow-always-nano-titania-templates/
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/34704
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http://nanotechweb.org/cws/article/tech/49261

NanoTechWeb.org din Marea Britanie, (vezi

http://nanotechweb.org/cws/article/tech/49261):

Metoda intensificarii emisiei undelor Terahertz la excitare
optica prin procesarea nano-matricelor semiconductoare cu
ioni grei la energii mari (85 MeV Kr™ si 130 MeV Xe*?),
publicata in Applied Physics Letters, VVol. 97, 181921, 2010;

Metoda inscrierii directe a ghidurilor de unda in membrane
constituite din nano-tuburi de TiO2, publicati in Journal of
Applied Physics, Vol. 114, 234302 (2013). Tehnologia a fost

apreciata de site-ul NanoTechWeb.org din Marea Britanie (

vezi http://nanotechweb.org/cws/article/tech/55933).

Academicianul lon Tighineanu are o contributie majora la
dezvoltarea tehnologiilor de obtinere a structurilor poroase de
compusi semiconductori I11-V si II-VI. Domnia Sa a propus si a
dezvoltat litografia cu sarcina de suprafata, a elaborat elemente
fotonice in baza coloanelor cu gradient transversal al indicelui de
refractie, micro-lasere in baza materialelor nanocompozite si a
structurlior de dimensiuni reduse de ZnO, etc. A demonstrat efectul
benefic al nanostructurarii asupra rezistentei la radiatie a diferitor
compusi semiconductori si a initiat crearea unei infrastructuri
nanotehnologice nationale. Este unul dintre cei mai citati savanti ai
tarii noastre, avind indicele Hirsch egal cu 29, ceea ce reprezinta un
record pentru Republica Moldova. Rezultatele obtinute au fost inalt
apreciate la nivel international, fiind plasate pe copertele revistelor
Physica Status Solidi din Germania si Journal of Nanoelectronics

and Optoelectronics din Statele Unite ale Americii.


http://nanotechweb.org/cws/article/tech/49261
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/55933

DI academician lon Tighineanu a publicat peste 600 de lucrari
stiintifice, dintre care cca 300 in reviste internationale recenzate. De
mentionat ca, numai in revistele Applied Physics Letters si Journal
of Applied Physics dl prof. lon Tighineanu a publicat peste 40
articole. Este coautor a 5 monografii in limba englezi, doua dintre
ele la Editura Springer in Germania (2009 si 2014), si una la Editura
»Woodhead Publishing” in Marea Britanie (2011). Promoveaza cu
succes activitatea de inventica, fiind autor a peste 50 brevete de
inventie care au fost apreciate cu 17 medalii de aur si argint la
expozitii internationale. In anul 2011 devine Laureat al Medaliei de
Aur a Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala
"Inventator remarcabil".

DI prof. Ion Tighineanu a creat scoala sa in domeniul nano-
tehnologiilor nelitografice si al materialelor noi fotonice. A fondat
Centrul National de Studiu si Testare a Materialelor dotat cu utilaj
modern, in cadrul caruia activeaza multi tineri talentati — absolventi
ai Catedrei de Microelectronica si Dispozitive cu Semiconductori
(UTM). A pregatit 14 doctori in stiinte si doi doctori habilitati. A
cistigat prin concurs 15 granturi stiintifice internationale, ceea ce ia
permis sa dezvolte o baza tehnologica si experimentala moderna.
Colaboreaza cu zeci de universitati si centre de cercetare din alte
tari. Este recenzent la reviste stiintifice internationale de prestigiu:
Physical Review Letters, Physical Review B, Applied Physics
Letters, Journal of Applied Physics, Nanotechnology etc. Este
membru la o serie de asociatii profesionale internationale cum ar fi

AAAS, MRS, Electrochemical Society, IEEE, OSA, SPIE etc.,



precum si membru al colegiilor de redactie la urmatoarele reviste
internationale: Semiconductor Science and Technology (Marea
Britanie), European Journal of Engineering Education (Marea
Britanie), Romanian Reports in Physics (Romania), Ukrainian
Journal of Physics (Ucraina), Surface Engineering and Applied
Electrochemistry etc. Din anul 2005 este reprezentantul
plenipotentiar al Guvernului Republicii Moldova la Institutul
Unificat de Cercetari Nucleare din Dubna.

Meritele dlui prof. lon Tighineanu au fost apreciate cu bursa
Humboldt, Premiul National al Republicii Moldova in domeniul
Stiintei si Tehnicii, Diploma de Merit a Consiliului Suprem pentru
Stiinta si Dezvoltare Tehnologica si ordinul ,,Gloria Muncii”. A fost
nominalizat ,,Savantul Anului 2005” in domeniul stiintelor reale.
Are o tinuta morala si cetatenesca de exceptie.

Cred ca cei prezenti la aceasta sedinta isi pun intrebarea:
»Care sunt contributiile personale ale dlui academician lon
Tighineanu in dezvoltarea Universitatii de Stat ,, Alecu Russo” din
Balti?”

Pe parcursul a 6 ani, acad. lon Tighineanu a condus
Programul de Stat in domeniul Nano-tehnologiilor si nano-
materialelor, in care a cooptat echipe de cercetiatori din
laboratoarele ., Tehnologii laser” si ,Utilaje si tehnologii
neconventionale” de la USARB. Rezultatele obtinute in cadrul
Programului de Stat au fost publicate in douad numere speciale ale
revistei Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, California,

Statele Unite ale Americii, Editor al acestor volume speciale fiind di



acad. Tighineanu. Una din problemele dificile cu care se confrunta
cercetiatorii balteni o constitue asigurarea cercetirii cu echipament
modern de cercetare. In baza a douid proiecte din programul
nominalizat, a fost procurat un microscop metalografic dotat cu
camera digitala si a fost proiectat si confectionat un laser cu
excimeri,

DI academician lon Tighineanu a asigurat accesul cercetitorilor
balteni la utilajul modern de studiere a morfologiei suprafetelor,
compozitiei chimice si a celei de fazia in Centrul National de Studiu
si Testare a Materialelor si a acordat asistenta la interpretarea
stiintifica a rezultatelor obtinute.

De mai multe ori si la diverse foruri, a fost pusa in evidenta
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bilti prin castigarea
proiectului MOLD-NANONET din programul PC7 al UE, dar prea
putini cunosc faptul ca, acest succes se datoreaza si contributiei
personale dezinteresate a omagiatului de azi. in baza acestui proiect,
2 doctoranzi au beneficiat de stagii de cercetare in centre din
Germania si Romania, 12 masteranzi au absolvit scoala de vara si
peste 30 cadre didactice au absolvit cursuri de perfectare a cererilor
pentru proiecte din cadrul programului ORIZONT 2020. Prin
aportul si cu suportul d-lui academician lon Tighineanu se
pregiteste pentru editie o monografie cu genericul ,,Physics and
technology of thin films and nano-films”, preconizata pentru
publicare in una din editurile prestigioase de peste hotare.

DI academician lon Tighineanu a sustinut si participat la

organizarea si desfasurarea Conferintei internationale ,,10 YEARS



OF NANOTECHNOLOGY DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC
OF MOLDOVA” si a ,,Conferintei Fizicienilor din Moldova cu
participare internationali” ce si-au tinut lucrarile la USARB, in
octombrie 2012. Activand in calitate de membru al colegiului de
redactie si recenzent al revistei ,,FIZICA SI TEHNICA: Procese,
modele, experimente”, Universitarii balteni au beneficiat permanent
de sprijinul si sujestiile dlui academician Ion Tighineanu

Un capitol aparte 1i revine activitiatii d-lui academician lon
Tighineanu in pregatirea cadrelor. Astfel, din 2011 este conducitor
stiintific a tezelor de an, de licenta si din 2012 a celor de masterat in
cadrul Catedrei de stiinte fizice si ingineresti, iar din 2013
conducator stiintific al doctorandului Andrei Tiron .

Cu deosebita plicere vreau sa subliniez ca, in cadrul intrunirilor
si activitatilor de cercetare desfasurate in comun, am putut observa
ca Domnia sa triieste prin tot ceea ce face. Atiat in activitatea
didactica sau de cercetare, cat si in relatiile cu oamenii se impune
printr-o competenta si tinuta deosebiti, deschidere totala,
corectitudine si punctualitate impecabila.

Domnule academician, lon TIGHINEANU, Va felicitam cu
ocazia conferirii titlului de Doctor Honoris Causa al Universitatii de
Stat ,,Alecu Russo” din Balti si Va uram multa, multa sanatate,
realiziri pe masura potentialului Dvs. uman si stiintific, noi
proiecte indraznete, urmate de realizari notorii. Am dori ca si de
acum inainte sa ramaneti acelasi om plin de viata si iubitor de
oameni, promotor al valorilor stiintifice, didactice si general umane.

Speram sa va avem si in continuare un prieten fidel, un bun coleg,



un avocat si un ambasador al comunitatii academice si stiintifice de
la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Balti.
Vivat, crescat , floreat!
Va multumesc!
Dr.hab. , prof.univ. Pavel Topala
16. 05. 2014



